Laser- Prinzip und Aufbau
Halbleiterstrahlungsquellen (LD, LED und OLED)
Optische Sensoren: PD, CCD, CMOS, MCP, etc.

Bildgeber: Displays (LCD, LCOS) und Projektoren
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Der Laser
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Der Halbleiter-Laser
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Bauformen Hochleistungs-LED
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Quellen (v.l.o.n.r.u.)
-0UTe.V.

- Segula

- Panasonic

- OSRAM

- Switch Lighting
-LEDO

- Philips

- Synergy

- Toshiba
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CMOS-Empfanger
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Projektoren
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Ende von Teil 4 und der Vorlesung

Vielen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit!

www.optecbb.de
E-Mail: mahlkow@optecbb.de

Tel. : +49 30 6392-1720
OpTecBB e.V.
Rudower Chaussee 25, Haus 1
12489 Berlin
Germany
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